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硬X線 CCDカメラ

PIXIS-XB

硬X線 CCDカメラ

Quad-RO
PIXIS-XF

軟X線 CCDカメラ

PIXIS-XO
PI-MTE

30年以上わたる冷却CCDカメラ技術を蓄積しているPrinceton Instrumentsは1.15eV～100KeVまでのX線エネルギー領域に
対応できるCCDカメラのラインナップをワールドワイドで提供しています。
16ビットのダイナミックレンジ、2MHzアナログデジタル変換スピード、USB2.0コンピュータインターフェース、ファイバーカップリング、
バックイルミネイトデバイス（背面照射）、ファイヤワイヤなど最新の技術を駆使し世界をリードする技術でお客様に満足を頂いて
おります。

当社のX線CCDカメラは、検出するX線のエネルギー領域帯にあわせて大きく3種類に分類されます。

1.15eV～10KeVまでの低エネルギー領域に対応し、コン
フラットフランジやバキュームオープンノーズで真空チャン
バーに直接取り付けでき、ARコートを施していないヌード
型のバックイルミネイトCCDデバイスでダイレクトにX線を
撮像します。

500eV～25KeVまでの中エネルギー領域に対応するカ
メラで、フロントイルミネイト･ディープディプレッション
CCDデバイスを搭載しています。Be（ベリリウム）窓を使
用すれば低エネルギー領域のX線をカットできます。

3.5KeV～100KeVまでの硬X線領域に対応するカメラ
でフォスファーを有するテーパー付きオプティカルファイ
バーでCCDデバイスと接続されています。またCCDデ
バイスは通常のフロントイルミネイトと高感度タイプバッ
クイルミネイトが選択できます。
また検出するX線の波長が最適な効率で検出できるよ
うにフォスファーを選択できます。

軟X線 CCDカメラシステム
PIXIS-XO・PI-MTEシリーズ

PIXIS-XO Series

・高真空対応メタルシールド（PIXIS-XOシリーズ）
・軟X線やEUV領域をダイレクト検出 (1.15eV～10KeV)
・ARコート無しのヌード型バックイルミネイト
・真空フランジにてチャンバーへ取り付け（PIXIS-XOシリーズ）
・真空チャンバー内へダイレクト設置（MTEシリーズ）
・低速と高速デュアルADコンバータをソフトウェアで切り替え
・16ビットの高ダイナミックレンジ
・X線源と同期させるTTL信号のインプット・アウトプット機能
・USB2.0またはPCIバスインターフェース（PIXIS-XOシリーズはUSB2.0のみ）

 モデル フォーマット 素子サイズ 画素サイズ 冷却温度 *  システムリードノイズ *
    (μm)   (℃)

PIXIS-XO:100B 1340×100 20×20 26.8×2.0 -80 2.5e-rms

PIXIS-XO:400B 1340×400 20×20 26.8×8.0 -75 2.5e-rms

PIXIS-XO:2KB 2048×512 13.5×13.5 27.6×6.9 -75 3.5e-rms

PIXIS-XO:512B 512×512 24×24 12.3×12.3 -70 6e-rms

PIXIS-XO:1024B 1024×1024 13×13 13.3×13.3 -70 3e-rms

PIXIS-XO:1340B 1340×1300 20×20 26.8×26.0 -50 3.5e-rms

PIXIS-XO:2048B 2048×2048 13.5×13.5 27.6×27.6 -50 3e-rms 
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CCD Technologies Selection Chart
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PI • SX®

PI • LCX®

PI • LCX®

PI • SCX®

back-illuminated CCD without AR coating

without window

with Be window

fiber input

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
1240 124.0 12.40 1.24 0.124

10 100 1,000 10,000

Energy (eV)

Q
u

an
tu

m
 E

ff
ic

ie
n

cy
 (

%
)

Wavelength (nm)

Typical QE

10
1

10

100

1,000

10,000

100 1,000 10,000

1,240 124 12.4 1.24

Photon Energy (eV)

Photon Wavelength (Å)
E

le
ct

ro
n

s 
in

 C
C

D
/X

-r
ay

 p
h

o
to

n
 d

et
ec

te
d

* ティピカルな数値です。冷却温度は、到達真空度に依存します。
※  製品は、性能や安定度の向上のために、予告なく外観、および仕様が変更される場合があります。
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 モデル 素子フォーマット 素子サイズ トータルシステム ダークチャージ スペクトルレート(Hz)*1 冷却温度 *2

  （横×縦） (μm) リードアウトノイズ  フレームレート(f/s)

 PIXIS-XO:100B 1340×100 20×20 3.5e-rms@100KHz 0.0025e-/p/s 54Hz@100KHz -80℃
    13e-rms@2MHz  228Hz@2MHz 

 PIXIS-XO:400B 1340×400 20×20 3.5e-rms@100KHz 0.005e-/p/s 35Hz@100KHz  -75℃
    13e-rms@2MHz  74Hz@2MHz

 PIXIS-XO:512B 512×512 24×24 5e-rms@100KHz  0.002e-/p/s 6.6f/s@2MHz -70℃
    12e-rms@2MHz

 PIXIS-XO:1024B 1024×1024 13×13 3.6e-rms@100KHz  0.001e-/p/s 1.7f/s@2MHz -70℃
    9e-rms@2MHz

 PIXIS-XO:2KB 2048×512 13.5×13.5 3.5e-rms@100KHz  0.003e-/p/s 35Hz@100KHz  -75℃
    18e-rms@2MHz  74Hz@2MHz

 PIXIS-XO:2048B 2048×2048 13.5×13.5 5.5e-rms@100KHz  0.005e-/p/s 0.47f/s@2MHz -70℃
    20e-rms@2MHz
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